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摘要(译)

用于绘制和/或消融组织的装置包括编织的导电构件，其可以被倒置以提
供环形表面。当编织导电构件的远侧尖端缩回到编织导电构件内时，缺
少突起允许环形表面接触组织壁，例如心壁。在替代配置中，编织导电
构件可以配置有形成长鼻的远端部分，该长鼻可以用于相对于血管（例
如心室流出道）稳定地定位编织导电构件。编织导电构件具有多个电子
活性位点，可以单独访问这些位点以在宽区域上进行稳定的映射，以稳
定地绘制或消融以形成宽的和深的病变。
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